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Bipolarny oyfrowy uklad scalony TTI~S peini funkcje¢ uni~
wersalnej 8-bitowej bramy Wejscie/Wyjsole systemu mi-
kroprocesorawego wykorzystujgoego Jjednostke ocentralng
NCY 7880N, z

Ukiad posiada wewngtrzny przerzutnik /RS/ sluigcy do ge=-
neraaji i kontroli przerwaf w systemie milkroprooesorowym.
Cze¢éé transmisyjna ukiadu sk2ada si¢ £ 8-bitowego reje-
stru typu "zatrzask" oraz tréjstanowych buforéw wyjscio-
wych., Calo$é kontrolowana jest przegz ukiad kombinacyjny
sterowany sygnalaml DS,, DS,; MD, CIx, STB.

Praca czeéci transmisyjne] okredlona jest nastepujgoymi
réwnaniami boolowskimi: ‘

WR:M_D-STB+DS1nD82-MD
EN = MD + DS,. DS,

W zaleznoéci od Xonfiguraoji sygnaildéw sterujacych mozli-
we 8§ trzy rodzaje pracy ukizadu:

WR =11 EN =1 « transmisja dan‘yohz wejsoia nawyj-
. écie /DI —-DO/"

WR = O - pamig¢tanie danych

EN = 0 - stan wysokiej impedancji na wyj-
$clach IDO1 - D°8

Rodza] pracy ukiadu okreélany jest przez wejSole MD

MD = 0 - wejSolowy rodzaj pracy, wtedy WR = STB 1
EN = DS, . D82

D = 1 - wyJSciowy rodzaj pracy, wtedy WB-DS1 . D82
1 BN =14

Rejestr typu "zatrzask®” mose byé zerowany sygnalem CIR = O
tyll«} w stanie pami¢tania danych /zerowanie asynchroni-
ozne/,

Przerzutnik generaoji przerwafi /RS/ jest asynchronicznie
ustawiany w stanie wysokim sygnalem = 0 /brak przer-

wania/ oraz szerowany opadajgcym zboczem sygnalu ST /stan
przerwania/,

WyJdole sygnalu przerwania INT /aktywny stan niski/ moze
byé bezpoérednio’ dotgozone do ukladu kontrolera priory~-
tetu przerwafi /UCY 745414N/ lub przez inwerter do we;]éc{a
INT jednostki centralnej] /MCY 7880K/.
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Dig < DIy —~ wejécia danych
DO g + DOy~ wyjcia danych

— wejécie okre§lajace rodzaj pracy uktadu
— wejdcia wyblerajgce

— wejicie strobujace

~ wyjicie sygnalu przerwah

— wejécie zejgce

~ zasilanie (+5 V)

—~ masa (O V)
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Parametry dopuszczaine
Oznacszenia Ragzwa Jedn. Wartosé
min max
Ucc Napigcie zasilania = v ~0,5 7
UI Napiecie we jéciowe v -1 545
Wy Prad wyjéoiowy mA 125
t“b Temperatura otoczenia w ozasie % 0 +70
praoy
tyt . Temperatura prrechowywania % =59 +12%
Rezystancja termiozna /M 100
nthj'“ zigoze-otoogenie
% j Temperatura zlgoza ¢ +150

115



lUpg =3V £5%; Yoy = 0 T +70°¢/

Wartoéé
Jedn. Warunki
QerRyEEnEe HERES een min Bmax pomiaru
-I Pragd wejéoiowy w stanie mA
IL niskim
- dla wejsé: DI, + DIg, DS,, 0,25 UCC = 5,25V
STB; CIR- Up = 0,45 V
- dla wejdoia: MD 0,75 )
- dla wejécia: DS, 1
I " Prad wejsciowy w stante nA
H wysokim
- dla wejéé: DI, + DIg, DSZ, 10 Ucc @ 5,25 V
STB, CLK Up = 5425 V
- dla wejécia: MD 30
- dla weJécia:ﬁ§1 40
~U. Ujemne napigcle wejéciowe v 1 Ucc = 4,75 V
IL
-II = 5 mA
U Napigole wejsciowe v 0,85
1L w stanie niskim 2
UIH Napieoie we jSciowe v 2
w stanle wysokim
Ty, Napigoie wyjéoiowe v 0,45 | Uy = 4,75 ¥
w stanie niskim Ip = 15 mA
U 2/ Napieoie wyjdoiowe v 3,65 U,y = 4,75 V
OH (W]
w stanie wysokim Iog = =1 mA
-1051/ Zwarciowy prad wyjdolowy mA 15 75 Ucc =5V
Up=0vV
I, oftj/ Prad wyJjéciowy w stanie
wysokie]) impedancji uA -20 Uo = 0,45 V
- dla wyjsé Do, + DOg 20 Uy = 5,25 ¥
Icc Prgd zasilania mA ‘ 130 Ucc 2 5,25 ¥
Uwag 1:

1/1)18 ustawienia wyjsé danyoh DO1 +‘DO8 w stanie niskim nalety wymusié nastepujg-
ce sygnaty sterujigoce: MD = 1, b5, = 0, CIR = O. Pozastale we jdcia odlgozone,
Dla ustawienia wyjécia INT w stanie niskim nalety wymusié nastgpujgoe sygnaly
sterujgoe: 5§1 = 0, DS, = 1.

2 Dla ustawienia wyjsé danyoh DO1 %+ DOg w stanie wysokim nalety ustawié wejdcia
danych DI1 + DIB w stanie wysokim oras wymusié nastepujgoe sygnaly Bterujgoe:
DS, = 0, DS, = 1, MD = 1, Pozostale wejéoia odigcrone.
Dla ustawienia wyjscia INT w stanie wysokiwm nalety wymusié nast¢pujgoe syanaly
sterujgoe: CIR = 0, DS, = 1.
Dla wymuszenia stanu wysokiej impedancji na wyJéciach bo, + DO8 nalesy wymusié

nastepujgoe sygnaly sterujgoe: MD = 0, D82 = 0,
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Parametry charakterystyczne dynamiczne

/Ucc 5 v; thh =2 0 + "'7000/

Wartosé Warunki

Oznaozenie Nagwa Jedn, oin max ‘ pomiaru

™ Szerokoéé impulsu dla ___ ns 30
wejéé: STB’ 1 % D52, CIR

tPD Opdésnienie traneuiaji ns 30

danych przer ukiad
DI —~DO . , Cp = 30 pp
Ry = 3009

R, = 600 §2

: /
tye Opbfnienie sygnaléw ns 40
’ DO, + DOy wzgledem sygnalu -

STB lub 1‘)31 . DS,

SET Cras ustalania sygnaléw ne 15
- NI, + DIg

ty Czas trzymania sygnaléw ns 20
DI, + DIy '

ty Opéfnienie sygnatu INT ns 40
-wzgledem sygnalu STB

: Opéfnienie sygnalu INT ne 30 R, = 3002
. wzgledem sygnalu DS, « DS
e e 1 2 R, = 600 R

.tc Op6énienie syénaléw ns : 55
Do, + 1)08 wzgledem

syenalu CIR

tE | Czas opdésnienia przy ns 45
wychodzeniu ze stanu .
wysokie) impedancji cI = 30 pF

R, = 2709

Czas opésnienia prazy -1 ns 45 - X
wchodzeniu w stan ' Ry = 39 2
wysokie] impedancji
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Obcigtenie wyjsé pamiarowych

Uce

300

out
* |30p

£ [

Przy pomiorze totmlnhv dynomi-
cznych z wyjgtkiem czasédw tg i tp

Yec

270

ouT
* 130p

T 3.9k

Przy pomiarze czaséw tgit g

Zoletnodci crasowe migdzy sygno-
tami wyjfciowymi i wejfciowymi
Amplituda sygnatu wejsciowego
25V

Czas narastania i opadania
t,=te=5nspomigdzy | Va2V

Pomiar czaséw na poziomie ! ,5V



